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Исследование факторов, определяющих анизотропность  
ионно-лучевого травления напыленного слоя индия 

 
М. В. Седнев, К. О. Болтарь, Ю. С. Мезин, Е. А. Климанов, Ю. П. Шаронов  

 
Проведено исследование факторов, влияющих на процесс ионно-лучевого травления пле-

нок индия толщиной 5—12 мкм с маской фоторезиста для формирования микроконтак-
тов БИС считывания и матриц фоточувствительных элементов в технологии матрич- 
ных инфракрасных фотоприемников. При определенных условиях остаются недотравлен-
ные области индия конусообразной формы. Обсуждается влияние переосаждения распы-
ленного материала, взаимодействие индия с фоторезистивной маской и профиля фоторе-
зиста на окончательную форму травления.  

 
PACS: 42.70 Hg 
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